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摘要(译)

公开了一种制造LCD装置的方法，该方法包括：在像素区中形成牺牲层
图案，同时在基板上形成选通线、第一存储电极和选通焊盘；在基板上
顺序地形成栅绝缘膜、非晶硅膜、掺杂非晶硅膜和源极/漏极金属膜；在
覆盖有保护膜的基板上形成透明导电材料，然后将透明导电材料进行构
图，以形成第二存储电极和电极图案，该第二存储电极与第一存储电极
重叠，该电极图案具有与牺牲层图案的一个侧边缘的区域重叠的一部分
和形成在基板上的另一部分；以及通过执行剥离工艺去除形成有电极图
案的基板上的牺牲层图案，以在像素区中同时形成公共电极和像素电
极。
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